
Nexperia近期推出紧凑型TrEOS保护器件，用于在USB3.2、HDMI2.1

和其他高速数据线中抑制ESD。新器件在一个小型DFN0603-3封装中

集成了两个TrEOS保护二极管，从而有效地在同一个封装中提供了两个

二极管。该器件兼具高RF性能、极低的钳位和极高的浪涌能力，能够

提供出色的ESD保护和系统稳健性。

DFN0603-3中的TrEOS保护
优化ESD保护的三大支柱因素
1.  低电容
 低至0.2 pF，可实现最高信号完整性
2. 低钳位和触发
 可提供低至0.19 Ω (Ddyn)的增强系统保护
3.  高稳健性
 可耐受高达30 kV的ESD和高达11 A（8/20 μs时）的浪涌

面向HDMI2.1、USB和Thunderbolt的高速数据线保护

产品特性
 › 为两条数据线提供双向ESD保护
 › 超低结电容，低至Cd = 0.21 pF

 › 极低钳位，保护敏感的I/O

 › 极低电感，保护接地路径
 › 极对称的布局
 › 提供±25 kV ESD 保护，符合IEC 61000-4-2标准要求；
 › 浪涌耐受性高达11.0 A 8/20

 › 超小型SMD封装
 › 放置在一个差分线对上，提供保护功能几乎不需要额外的

PCB空间

目标应用
 › Thunderbolt、USB和HDMI 2.1数据线
 › 手机和配件
 › 便携式电子设备
 › 通信系统
 › 电脑及外围设备
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Vcl @ IPPM 
8/20 µs 配置 类型

0 2 0.26 4 20 4.5 6.2 8 5.3 V @ 8 A  PUSB3BB2DF

0 2 0.21 5 20 4.5 6.5 8.5 5.4 V  @ 8 A  PESD5V0C2BDF

0 2 0.31 4 25 4.4 5.7 11 5.8 V @ 11 A  PESD4V0Z2BCDF

AN90013 DFN0603-3 (SOT8013)印刷电路板组装建议
此应用笔记提供了超小型DFN0603-3 (0.63 x 0.33 mm2)无引脚封装电路板装配指南。
重点介绍回流焊建议。

SOT23 – DFN0603-3 (SOT8013)封装对比参数搜索
根据系统配置选择采用DFN0603-3
封装的最优产品。

针对USB的TrEOS-ESD保护技术
观看有关Nexperia TrEOS保护技术的
视频，了解如何保护您的设计。

ESD应用手册
分享技术见解，并提供现代化接口
保护概念、测试和仿真。

有关更多信息，请访问：
nexperia.com/esdprotection

SOT23

DFN0603-3

封装
SOT23
DFN0603-3

尺寸(mm)
2 x 1.25 x 0.95
0.63 x 0.33 x 0.25

性能
2 x 1pF，10 A 8/20
2 x 0.31 pF，11 A 8/20
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产品概述 - 采用DFN0603-3封装为高速接口提供低电容ESD保护
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